Аннотация программы специалитета
 03.05.02 «Фундаментальная и прикладная физика»
Наименование программы: Полупроводниковая квантовая электроника

Сроки обучения: 6 лет (очная форма).
Выпускающая кафедра:
Полупроводниковая квантовая электроника и биофотоника (№ 88).
Цели программы: Образовательная программа «Полупроводниковая квантовая электроника» направлена на подготовку специалистов, которые будут успешно работать в сфере деятельности, связанной с полупроводниковыми лазерами, технологиями получения и производства полупроводниковых материалов, лазерной физикой и применением лазеров в науке, технике, технологиях, медицине, образовании.

В связи с развитием полупроводниковых технологий в мире и в России, необходимостью создания новых полупроводниковых лазеров, с расширением их возможных применений, связанных с их уникальными характеристиками и высоким КПД, существует острая необходимость подготовки кадрового состава технологических предприятий и исследовательских лабораторий.
В 2013 году с этой целью в НИЯУ МИФИ совместно с Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН была создана кафедра №88 «Полупроводниковая квантовая электроника и биофотоника».
С 2026 года на кафедре открывается прием на программу специалитета.

Особенности образовательной программы специалитета:
· Программа обеспечивает фундаментальную подготовку, а также овладение современными методами проведения теоретических и экспериментальных исследований, необходимых для работы в научных организациях и высокотехнологичных отраслях промышленности, связанных с разработкой и применением технологий полупроводниковой квантовой электроники.
· Дополнительной задачей программы является формирование у выпускников педагогических компетенций, позволяющих им также успешно работать в сфере образования и уметь передавать профессиональные знания в академической среде.
· В качестве преподавателей привлечены ведущие представители научного и производственного сообщества (ФИАН, АО НИИ «Полюс», ООО «НПП Инжект», и др).
· Обучение на программе - это доступ к академическому и экспертному сообществу в области полупроводниковых и лазерных технологий.
· Кафедра работает в связке с организациями - партнерами, студентам доступны ресурсы современных исследовательских центров, в том числе международных.
· Возможность развития выпускников в научной, инженерно-технической, образовательной и управленческой сферах деятельности

Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников:
· Физический институт им. П.Н. Лебедева
· OOO «НПП «Инжект»
· АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
· предприятия ГК «Росатом»
· Российские научные центры
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